
Corrente e Resistenza 

 Il flusso della carica 
 
 Resistenza (serie e parallelo) e legge di Ohm 
  
 Modello di Drude 
 
 Semiconduttori 
 



Flusso della carica 
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Flusso della carica 
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Es. Filo di rame, diam 1.6 mm, i=15A 

Vd=? ~2 m/h 

Densità di corrente 
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Eq. di continuità 
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L. di conservazione 
della carica elettrica 
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In condizioni stazionarie 
(correnti e densità di 

carica cost.) 



L. di Ohm e resistenza 
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L. di Ohm e resistenza 
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Legge di Ohm 



Modello di Drude 
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Conducibilità nei metalli 
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← Superconduttività 

Rame 



Semiconduttori 

Silicio 



Resistenze in serie e parallelo 
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Esempio 



Amperometri e voltmetri 
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